Wydziat Inzynierii Materiatowej i Fizyki Techniczne;j
Politechnika Poznanska

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznan

za posrednictwem:

Rady Doskonatosci Naukowej

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

(Patac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Whioskodawca: Hubert Gojzewski
Miejsce pracy: Instytut Fizyki, Wydziat Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej,

Politechnika Poznanska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan

WNIOSEK
z dnia 31 sierpnia 2020rr.

o przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria materiatowa

Okreslenie osiggniecia naukowego bedgcego podstawg ubiegania sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego: cykl powigzanych tematycznie opublikowanych artykutéw naukowych o tytule
, Okreslenie zwigzku pomiedzy strukturg a wiasciwosciami materiatow organicznych
w nanoskall’.

Whnioskuje — na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) — aby komisja habilitacyjna podejmowata
uchwate w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w gtosowaniu jawnym.

Zostatem poinformowany, ze:

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postepowania w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczgcy Rady Doskonatosci Naukowej z siedzibq w Warszawie (pl.
Defilad 1, XXIV pietro, 00-901 Warszawa).

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane osobowe
bedq przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. 1 lit. ¢) Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z



dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiqzku z art. 220 - 221 oraz art. 232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce, w celu przeprowadzenie postepowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
oraz realizacji praw i obowiqzkéw oraz Srodkow odwotawczych przewidzianych w tym postepowaniu.

Szczegdfowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepna jest na stronie

IS WNIOSKOAawcCy

ZAtACZNIKI:

(1)
(2)
(3)

(4)

dane wnioskodawcy (w jezyku polskim i angielskim)

autoreferat (w jezyku polskim i angieiskim)

wykaz osiggnie¢ naukowych, stanowigcych znaczny wktad w rozwaj dyscypliny Inzynieria
Materiatowa (w jezyku polskim i angielskim)

poswiadczona za zgodnoscig z oryginatem kopia odpisu dyplomu doktorskiego wraz z
podpisem wnioskodawcy

kopie publikacji naukowych wchodzgcych wktad cyklu prac powigzanych tematycznie
(tylko na nosniku danych pendrive)

kopia oswiadczen wspotautorédw publikacji dotyczacych ich udziatu w pracach naukowych
(tylko na nosniku danych pendrive)

kopie dokumentow poswiadczajgce wybrane osiggniecia (tylko na nosniku danych

pendrive)
wersja elektroniczna wniosku (2 egzemplarze, kazda na jednym nosniku danych pendrive)






